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ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK

(1. Yalici Sinav1)

Siire IKI ders saatidir. Sorularm tiimii yamitlanacaktir. Kendi not ve
kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz. puanlar: 1 Soru 40, 2 soru 35, 3 Soru 25.

olarak verilmistir. islemsel kuvvetlendiricinin cikisindan almabilecek maksimum akim Is
= 10mA dir. Besleme gerilimleri Vcc = Vig = 5V olacaktir. Devrenin girise genligi 1V olan
siniizoidal bir isaret uygulanmaktadir. Cikis akiminin tepe degerinin 100 mA olmasi ve
baglanabilecek maksimum yiik durumunda olabilecek en yiiksek gerilim
dalgalanmasinin elde edilmesi isteniyor. (Kullanilabilecek tranzistorlar i¢in Vgg = 0.6V,
Veesat = 0.2V alabilir).

a- Islemsel kuvvetlendiricinin cikis akimimi arttirmak iizere bir devre tasarlayiniz.
Devrenin tiimiinii tasarladiginiz kismi da icerecek bicimde ¢iziniz.

b- Direng degerlerini belirleyiniz.

b- icin baglanabilecek en biiyiik yiik direnci degerini bulunuz.
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2. Sekil-2’deki tek yollu dogrultucu 10kHz’e kadar siniis bigimli isaretlerin dogrultulmasi
icin kullamlacaktir. Devre +5V’]luk besleme gerilimi ile galistirilacaktir. Dogrultucunun

gerilim kazancinin |K V| = 1, ortalama deger dogrultucusu olarak kullanilirken ortaya

cikacak alcak frekans hatasimin h; < %0.01, yiiksek frekanslarda f = 10kHz de ortaya
cikacak frekansa bagh bagil hatanin da h. <%1 olmasi isteniyor. (Diyodun toparlanma
stiresi ihmal edilebilir.)

a) Eleman degerlerini belirleyiniz.

b) Uygun bir islemsel kuvvetlendirici se¢iniz.

¢) Devreyi ¢ift yollu dogrultucuya doniistiirmek tiizere yeni bir devre tasarlayiniz,
calismasim kisaca agiklayimiz.
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3. Sekil-3'deki devre ile giris isaretinin logaritmasi ile orantili bir cikis isareti elde
edilecektir. Devrenin giris direnci 10 k Ohm olacaktir. Giris isareti Vi = 2V iken cikis
geriliminin Vo = 0 olmasi ve ¢ikista 1V/dek'lik bir degisim elde edilmesi isteniyor. Devre
elemanlarini hesaplayiniz, I; akimmin degerini belirleyiniz.
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